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Prufungsantrag, wirksam gcstellt am 24, April 2001 



Eingabo vom 



eingegangen am 



Die PrOfungder oben genannlen Patentanmeldung fiat2u dem nachstehenden Ergebnte geftthrt. 
?ur Aufcening wirti elne Frist von 

3 Monat(en) 

qewfihrt, die mit der Zustellung beglnnL 

For Untenagen, die der Aufterung gegebenenfalls bdgefogt warden (i.B. Beechreibung, Beechreibungeteile; Potentansprtiche, 
Zeiehnungen), sind je xwel Auefertigungen ouf geaonderten Blatterri erfgrderlich. Die. AuOerung selbst wiru nur in einfacher 
AuafetUgung benOtigL 

Werden die Beschreibung. din PatentansprOehe; eder die 2ejchnungen. fiTi Loufe dea Verfahren* geendert, eu hat der Anmejwer, 
sofcm dle'Andervngen nicht vom Deutschen Patertt- und Markenamt vcrgeachlagen &lnd, Im Einzelnen anzugeben. an welcher 
Stelle die in den neuen Unterlagen beschrlebenen Erfindungsmerkmale I* den ursprungliohen Untcriagen offenbait sind. 



Mr 



P 2401.1 

e mo 
02/01 



Hmweis auf die Mbglichkeit der Gebrauchamusterabzweigung 

Der Anmeldar einer nach dem 1 Anrumr 1987 mtt VAAkuhg fur die Bundeorcptibllc DeuteohJecid elngerctehtcii Prieritenmeuung Kann eihe 
G«brat><*amuet0ranrneldung, die don gleichen Oeg«nsterkl beWfl, wiwolchcn und gielenzettlg den Anmettetag der frQheren Patentanmalduhg 
In Anspruoh nchmen. Dim Abzwelgung (§ 5 Georauchsmustergeeett) tetbtezum Ablaut von 2 Monatcm n»rh dm Ende d« Monet* megltth, . 
« dem die Patentanmeldung durdi rachfekrefflge 7-irrXtekweteung, . rrefwllllge ROoknahmc otter ROeknahmefikUon etledigl, fin 
Einspruchstrerfshren abg«chloeeen oder - Ira Full* der EHeJIung dee Patent - die rrtet ftJr die Beectiwefde gegen den ErteiJunosbeechiuss 
fruohttoe VDO*richtn M. AuafDhiMie lufyiiiwltonen Qtwr die EfToraernisae oiner GeDrauchsmusteranmekJung. airachlle&llch der Ataweigurig, . 
entnair das Merk&tau TOT Gebrauchamuat ranmelder (G 01 Bt), weJchea tastenloe beim Patent- und Markcnomt und ' : 
Patartlnfcrmanonazentren erhaloieh ist. 
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In di sem B sen id shid fofcjende Ejjtgegenhaltung nanstmaiig genannt. (Bei d ren Num- 
merierung gilt diese auch fur das weftore Verfahren): 



1) DE297 22 440U1 

2) US 5 817 572 . 

3) US 6 144 850 

4) DE199 52 273A1 



D r Prufung tiegan die ursprOnglichen Unteriagen und die am 12.7.2001 eingegangenen 
Figuren zugrunde. 

Die sachliehe Prufung ergab: Der Anspruch 1 und der nebengeordnete Anspmch 10 sind 
mangels Neuheit nicht patentfahig. :• 

Die Prufung beginnt mit dem auf den Gegenstand gerichteten Anspruch 10. 



I. 



Aus der Druckschrift 1) ist sine Spelcheraelle mit einem Auswahltransistor und einem Spei- 
cherkondensator (2) bekannt, wobei ?ine tsolatorschicht auf dem Halbleitersubstrat (1) vor- 
gesehen ist, in der ein KontakHoch fQr einen Bitleitungskdntakt (10) des Auswahltransistors 
ausgebildet ist, wobei der BMeftungsKontakt (10) ein Metall/Halbleiter-Kontakt aus Wolfram 
ist, vergleiche den ersten Absatz der Seite 12, bei dem eihe lokal begrenzte elektrisch leh- 
tehde Kontaktschicht (6. 7) Im Helbleijefsubstrat (1) im Kontaktloch vorgesehen ist 

Dahei sind all* Merkrnale des Anspruchs 10 aus der Druckscnnrt 1) bekannt 

Zudem ist es aus der Druckschrift 2),:&patte 7, Zeile 28iff, und dan Figuren 1 bis 4 sowic 
aus Spatte 12. Zeile 64 ff und den Figuren 14 his 17 bakainht, Bitieitungskontakte aus Kup- 
fer oder Wolfram mit Banierenschichten aus TiN auszubiklen. Daher stellt sich die Frage. 
ob die Speicherzelle des Anspruchs *0 auch aus der Druckschrift 2) zumindest nahe gelegt 
ist. 



i 
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Mil d m Anspruch 10 fallen die rtickbez 9 nen Ansprdcti 11 bis 13. ; 

Zur Ausgestaltung des Bltleltungskontaktes gemflB Anspruch 11 aus Wolfram und Kupfer 
wifd auf die zu Anspruch 10 angegefeenen Stellen der Druckschrtlten 1) urid 2) hingewte- 
san. Hinsichtlich Aluminium wird auf - bah Stand der TechViik der Druckschrifl 3) auf Spalte 1, 
b Zeile 30 ff« hingewiesen. WO die Vor^juna! Nachteile tier Ahernativen Aluminium, Wolfram 
und Kupfer erfirtert werden. 

v ■ * 

•\ • • 

Die Linerschicht aus Tl Oder Ti/TIN gftmSB Anspruch 12 ist aus Druckschrift 2) bekannt 



Anspruch 13 ist unklar hinsichtlich d«r Bedeutung der Formuljerung '\vobel die Peripherie- 

kontakte entsprechend dem Bitleitunfcskontakt ... ausgefdhrt sind M . 

Es wird auf den ersten Absatz der Seite 12 der Dmdcschflft 1) hingewiesen. 

Nach Ansicht der Priifungsstelle sind^daher alle klaren Merkmale der Anspriiche 10, 1 1 und 
13 hinsichtlich des Bitieitungskontaktfes aus Wolfram au? der Druckschrift 1) bekannt. Das 
Vorsehen einer Barriereschlcht gemaii Anspruch 12 stent eine aus den Druckschriften 2) 
und 3) bekannte und Qbllche MaGnahme dar, so dass cHese Merkmale nicht geeignet slnd 
sine PatentfShigkeit zu begrOnden. • 



bin verfahren zum Herstellen eines MeialVHalblerter-Kdntaktes auf einer Halblejterschcibo 
mit alien Schriilen dub Anspnichs 1 ist aus dem drttten Absatz der Seite 7 bis AbSatzende 
aus dor Druckschrift 1) bekannt. Vergieiche zudem Seite 7, Zeile 8, und Seile 12, Zeile 8. 

Der Ausheizschlitt gemaB Anspruch 2 ist aus Druckschrift 1), Seite 2, Zeile 27, und Seite 7, 
Zeile 8, bekannt 



Damascene- Verfahren werden in deril Schriften 2) und 3) yerwendet. Ein Dual-Damasccno 
q maB Anspruch 3 wird in 4) for Kupfer mit TIN-Llner aiif Siiizium verwendet. 
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Zu den Materialmen des Anspruchs *wlrd auf die Ausfflhnungen zu Anspruch 1 1 hingewie- 
sen. 

• 

Zur Ausgestaltung der Linerschicht gamaB don AneprQchien S und 6 wird auf die Anmer- 
kungen zu Anspruch 12 und Ansprueh3 hlngewiesen. 1 

Das Merkmai des Bitleitungskontakt^s gemaft Anspruch if ist aua Schrift 1), erster Absatz 
d r Seite 12, bekannt. Die Druckschrift 2) regt wie zum Anspruch 10 ausgefOhrt dazu an. 

Anspruch 8 ist unklar hinsichtlich de^Aussage, class der ^Metall/Halbleiter-Konlakt zusatz- 
lich als Peripheriekontakt eingesem Wird". Es wird auf die Druckschrift 1), Figur 3 und Sei- 
te 12, erster Absatz, hingewiesen. 

Zum Merkmai des Anspruchs 9, wonjach die Dotierung inftiBltleitungakontakt und im Peri- 
pheriekontakt mit einer einzjgen Maske durchgef Qhrt wlnt wlrd auf Druckschrift 1), Seite 7, 
drifter Abeatz, und den ersten Absatz! auf Seite 11 sowfe ^uf die Flguren IB, 2B und 4 hin- 
gewiesen. woraus dieses Merkmai htfrvorgeht 

Da nech.dem Verstandnis des PrQferis die Erfindunq In dfcir Ausgestaltung rie$ Bitleitungs- 
kontaktes einer Speichenzelle liegt, v^rgleiche auch Deidireibungsseite 1, vierter Absatz, . 
scheint der Kern der Erfindung aus cfer Druckschrift .1} beKsnnt. Die weiteren Ausgestaltun- 
gen sind in meinem Vwistandnis Oblige Ausgestaiiungenj die keine PatentfShigkeit be- 
grunden k&nnen. Daher kann ich keiriien Vorschlag fQr geWahrbare Ai ispruche geben. 

ZuleUt wird auf die Missverstandllchkeit diss Begritfes • T M^all/Halbl©iie^-Kontakt ,, hingewie- 
s n, derubHcherweise ein gleichrichtendes Verftalten de^Kontaktes bezeichnet, was in der 
Anmeldung nicht der Fall ist. Dies wSte ebenfalis klarzust&llen. 

Mit den voriiegenden Unteriagen kann elne PatenterteilUri^ nicht in Ausslcht gestellt war- 
den; es muss vielmohr mit der ZurQckweisung der Anmeldiing gerechnet werden. 
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Falls eine Aufierung in der Sacho nkiht bi|>absichtigt ist, wird eina f ormlose Mittellung Qber 
d n Erhalt des Beschelties erbeten. • 



Prufungsatelle fGr Klasse H 01 L 
Gerhard Bender, 

Hausruf: 089 - 21 96 - 3348, fax 20^7, . 
Lde 
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